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KP-H InGaAsフォトダイオード

KPDEH16L-CC1D

周波数帯域幅 35GHzを可能とするInGaAsフォトダイオードです。
集光レンズ一体型のフォトダイオードとすることで光学的位置合わ
せのトレランスを±30μm確保し，レーザ光の入射性を向上しまし
た。フォトダイオードに合わせて専用設計した高周波対応のキャリ
アに搭載し実装を容易にしたCoC（Chip on Carrier）タイプの製品
です。

特徴

周波数帯域幅 35GHz対応
（市販トランスインピーダンスアンプ使用時）

一体型集光レンズにより受光径40μmを実現

専用設計の高周波対応キャリア搭載で実装性向上

用途

400GbE（PAM4）／100GbE

400Gbps／200Gbps／100Gbps Digital coherent system

パッケージ

CoC
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絶対最大定格

項目 記号 定格値 単位 備考

逆電圧 VR 5 V -

逆電流 IR 5 mA -

最大光入力 Pimax 5 mW -

順電流 IF 5 mA -

動作温度 Topr -40 to +85 ℃ 結露なきこと

保存温度 Tstg -40 to +85 ℃ 結露なきこと

電気的・光学的特性 (指定の無い場合 Ta=25℃ VR=2V)

項目 記号 Min. Typ. Max. 単位 備考

受光サイズ S - 40 - µm -

検出波長 λ 900 - 1700 nm -

帯域幅 BW - 35 - GHz

RL=50Ω,λ=1550nm,
Pin=0dBm,
Small signal modulation
with TIA

受光感度 R - 0.7
0.6 - A/W λ=1310nm

λ=1550nm

暗電流 ID - 20 - nA VR=2V
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